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REŠENJA ZADATAKA-I kolokvijum 
 
1.Zadatak 
Inteligentni IGBT energetski modul se koristi u AC/AC frekventno regulisanom energetskom 
pretvaraču. Ulazni mrežni napon je 3x400V, 50Hz. Izgled i osnovne tehničke karakteristike IGBT 
modula su date u PRILOGU1. 
 

(a) Nacrtati kompletnu električnu šemu pretvarača: mrežni ulaz-ispravljač-LC filtar-kolo za 
početno punjenje banke elektrolita-kolo za kočenje-izlazni invertor-motor 

(b) Odrediti maksimalnu snagu trofaznog asinhronog motora koji se može priključiti na izlaz 
modula (tačke 4-5-6) 

(c) Projektovati LC filtar u jednosmernom DC međukolu, ako je talasnost DC napona <2%, a 
talasnost DC struje <10% 

(d) Predložiti i projektovati kolo za početno punjenje banke elektrolita; usvojiti da je maksimalna 
struja punjenja 30A; Podaci za tiristorski modul su dati u PRILOGU2   

(e) Odabrati tip i projektovati ulazne mrežne osigurače  
(f) Dimenzonisati otpornik za kočenje u DC međukolu 

 
2. Zadatak 
Za uslove koji su dati u Zadatku 1 odrediti potrebnu termičku otpornost hladnjaka, na koji se montiraju 
sve poluprovodničke komponente u pretvaraču. Usvojiti da je za ispravljačke elemente  VTO=1V, 
rD=5mΩ. Pretpostaviti temperaturni radni opseg -25°C...+60°C i maksimalnu temperaturu na 
poluprovodničkim spojevima od  Tj=130°C. Nakon odabira hladnjaka izračunati temperaturu na 
kućištu modula temperaturu na hladnjaku. 
 
3. Zadatak 
Dimenzionisati komponente impulsnog pojačavača (Slika 1) za energetski tiristor 100A/1200V- PDT 
10012 koji se koristi za početno punjenje elektrolita u Zadatku 1. Pojačanje tranzistora Q1 je hFE=40; 
VBES=0.7V i VCES=0.2V. Prenosni odnos optokaplera OC je IC/IF=10. Napon napajanja pojačavača je 
E=12V. Ulazni signal je pravougaoni impuls amplitude 5V. Pretpostaviti da forsirano uključenje 
tiristora traje 50μs.  
 
 

 

Slika1- pobudno SCR kolo 

 

 



PRILOG 1 

 

 

 

PRILOG 2 

    

 

 

            U Beogradu 17.12.2019.                              Predmetni profesor: Dr Željko Despotović, dipl.el.inž 

Tehnički podaci:  VDRM=1200V, IoAVG=100A, IoRMS=150A; IGT=200mA, VGT=4V;  Rth(j-c)=0.35K/W, 
Rth(c-s)=0.2K/W 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 


